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Vynalez se tyka transformatorového zapo-
jeni pro Fizeni tranzistoru, plisobiciho vzrist
hradlovaciho proudu ve ferritovych pameé-
tech.

U znamych fFe3eni ferritovych paméti je
hradlovaci proud generovdn dvéma oddéle-
nymi obvody.

Takové FeSeni zarufuje minimélni odbér
vfkonu z napéjecich zdroji za i€elem gene-
rovani hradlovaciho proudu. Aby amplituda
hradlovaciho proudu v ploché c¢éasti impulsu
zlistala konstantni, musi byt doba vybuzeni
generétoru, ktery ptisobi vzrést proudu, pies-
né stanovena a musi byt opakovatelnd pro
viechny generatory, pracujici v dané paméti.

»Jako generdtoru, ktery plsobi vzrist hrad-
lovaciho proudu, je obvykle uZivdno tranzi-
storu stfedniho vykonu, ktery je fizen v za-
pojeni se spoletnou bazi urfitou dobu v ob-
lasti nasyceni. '

Ve v8t§ing pfipadd reSeni privadi takovy
tranzistor prostfednictvim odpovidajiciho
transformétoru napédjeci napéti hradlovaci-
mu vinuti b&hem doby jeho vybuzeni za u-
¢elem nasyceni.

Spinéni tranzistoru je provddéno genera-
torem napéti do odporu v bazi, zatimco je-
ho uzavirdni je provddéno pomoci specidl-
niho integrovaného mikroobvodu se znalné
vys8im vystupnim proudem logické nuly, neZ
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je tomu u standardnich mikroobvodi typu
TTL. Integrovany mikroobvod ovlada rychle
s malym vystupnim odporem proud béze
tranzistoru.

Takové FeSeni lze uZivat pouze v obvo-
dech pro snimédni a z&znam, kde pracuje
tranzistor, ktery spind hradlovaci proud v
zapojeni se spolenym emitorem na Grovni
nulového napéti, coZ prfedstavuje znafny ne-
dostatek feSeni.

Utelem vynalezu je vyvinout obvod, u né-
ho? lze emitor a kolektor tranzistoru, spi-
najiciho hradlovaci proud, polarisovat libo-
volnou trovni v pomé&ru k trovni nulového
napsti, a u n8hoZ nastdvd uzavirdni tohoto
tranzistoru s malym odporem pii nizkém
napeti. ‘

Tohoto Gdelu je dosaZeno vyndlezem, je-
hoZ podstatou je, Ze zatdtek prvniho sekun-
darniho vinuti transformdtoru je pfes dio-
du, zapojenou s nim v sérii, spojeno s béazi
spinaciho tranzistoru, pfiCemZ mezi bazi a
emitor spinaciho tranzistoru je zapojen vv
pinaci tranzistor tak, Ze jeho kolektor je spo-
jen s bézi spinaciho tranzistoru a jeho emi-
tor je spojen s emitorem spinaciho tranzisto-
ru, pridem# baze vypinaciho tranzistoru je
spojena s koncem druhého sekunddrniho
vinuti transformétoru a emitor vypinaciho
tranzistoru je spojen se zaCdtkem druhého
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sekundarmho v1nut1 a koncem prvmho Se-

kundarniho vinuti.

Re3eni podle vynalezu umoznu]e ZapO]ova-
ni spinaciho tranzistoru do obvodii s éimni-
torem’ K" zdpornému! nap&ti a s kolektorem
k napéti kladnému. =

Spinaci tranzistor nemé Zadnou elektrodu,
polarisovanou na urovni nulového napéti,
Co%Z predstavu]e podstatnou vyhodu ve srov-

néni se zndmymi FeSenimi. Uzavirani spina- .-
cihpo tranzistoru nastdvd prostfednictvim .

malého odporu pfi u;rmtem napéti, coz dovo-
luje uZiti tranzistoru s vétSim rozptylem

koeficientu hzie. Toto FeSeni umoZiluje také -

ndhradu specidlnich integrovanych mikro-
obvodtl standadnimi mikroobvody.

Vynélez je vysvétlen na jednom piikiadu
provedeni, zndzornéném na vykrese, ktery
zobrazuje schéma Fidictho obvodu tranzisto-
ru, spinajiciho hradlovaci proud.

Na vstup 8 je pripojen budici mikroobvod
1 typu TTL, jehoZ v§stup je spojen s koncem
primdrniho vinuti transformdatoru 2. Zaca-
tek primarniho vinuti tohoto transformétoru
2 je pFes odpor 3 spojen se zdrojem napé-
jeciho napéti +Vee.

Zat&atek prvniho sekundarniho vinuti 11
transforméatoru 2 je pfes diodu 4, zapojenou
s nim v sérii, spojen s bazi spinaciho tran-
zistoru 7, pricemZ konec prvniho sekundarni-
ho vinuti 11 je spojen s emitorem spinaciho
tranzistoru 7.

K prvnimu sekunddrnimu vinuti 11 trans-
formédtoru 2 pies diodu 4 je paralelné za-
bojen odpor 8.

‘Zadatek druhého sekunddrniho vinuti 12
‘transformatoru 2 je spojen s emitorem vy-
pinaciho tranzistoru 5, zatimco jeho konec
je spojen s bdazi vypinaciho tranzistoru 3.
Kolektor tohoto tranzistoru je spojen s béa-
zI spinaciho tranzistoru 7 a emitor vy’pma—
mho tranzistoru 5 je spojen s emitorem spi-
na,mho tranzistoru 7.

V\]stupm body 9 a 10 zapojeni tvofi kolek-
tor spinaciho tranzistoru 7, jakoZ i emitory
vypinaciho tranzistoru 5 a spinaciho tran-
zistoru 7.

V;’rstup obvodu je od urdité napsétové w-
rovne oddélen prostiednictvim transforma-
toru 2. Obvod je Fizen ze vstupu 8 prostied-
nictvim nap&tového impulsu s trovni, typic-
kou pro obvody TTL. V okamZiku pﬁvedeni
kladného napé&tového impulsu na vstup 8
¢ini rozdil potencidlll mezi napdjecim napé-
tim a vystupnim napé&tim budicitho mikroob-
vodu 1 cca Vce,

Amplituda -proudu, tekouctho primarnim
vinutim ‘transformatoru 2 je urlovana na-
pstovym rozdilem Vcc a vystupniho napéti
budiciho- mikroobvodu 1 a soutem napdti
diody 4 a pfechodu bdze — emitor spinaci-
ho tranzistoru 7 'a hodnotou odporu 3.
~ Sekunddrnim vinutim transformétoru 2,
‘diodou 4 a prechodem béze — emitor spi-
nactho tranzistoru 7 tege proud o stejné hod-
noté amplitudy, jako je hodnota proudu, te-

4 R ¢,

A L ET
kouciho primédrnim vinutim' transforméatoru

- 2, protoZe prevodovy pomér je 1 :'1

* Tento proud uvddi spinaci tranzistor 7

dd stavu nasyceni. Tranzistor 7 ve stavu na-

syceni vede proud od. vystupniho bodu 9
k vystupnimu bodu 10. iakmile skonti Fizeni
vstupu 8 prostfednictvim kladneho impulsu,
vznikd na vystupu budictho mikroobvodu 1

napéti, které je souctem napen Vec:a tbyt-

~ ku napetl na vypinacim tranzistoru 5 v za-
‘pojeni bdze — emitor.

Takové zvySeni tdrovné pro bud1c1 rmkro—
obvod 1 je zcela bez nebezpeéi. Spickové na-

- péti, které je. indukovano v netlumeném

transformaétoru, je od pFechodu bédze — e-

‘mitor spinaciho tranzistoru 7 oddéleno “dio-

dou 4 a vybuzuje vypinaci tranzistor 5 pro-
stfednictvim druhého sekundadrniho vinuti
12, které prostfednictvim §pi¢kového napé-
t1 Fidi vypinaci tranzistor 5 v zapojeni béaze

~— emitor.

Vypinaci tranzistor 3, fizeny prostiednict-
vim Spickového napéti, je uveden do stavu
nasyceni a hkv1du1e proud baze sp1nac1ho
tranzistoru 7.

Vzhledem k malému odporu pfechodu ko-
lektor — emitor vypinaciho tranzistoru 5
ve stavu nasyceni ztraci spinaci tranzistor
7 stav nasyceni ve velmi kratké dobé.

Maly ubytek napé&ti na.prechodu baze —
— emitor vypinaciho tranzistoru 5 zajiStuje
vystup budiciho mikroobvodu 1 proti napé-
ti, které je vét8i neZ soulet napéti Vcec a -
bytku napéti na vypinacim tranzistoru 5 v
zapojeni bdze — emitor.

Magnetizadni proud transformétoru 2, kte-
ry je zavisly na jeho indukénosti, je zvolen
tak, aby $pi¢kovy proud béze vypinaciho
tranzistoru 5 m#él hodnotu, odpovidajici vy-
buzeni tohoto tranzistoru do stavu nasyceni,

Béhem [rizeni spinaciho tranzistoru 7 se
shromaZduje v transformdtoru 2 energie,

kterd odpovidd souftu napsti na diods 4 a
na piechodu baze — emitor spinaciho tran-

zistoru 7.

Vybijeni této energie probihd na drovni
potencidlu p¥echodu bédze — emitor vypina-
ciho tranzistoru 5. Napéti na diodé 4 je po-
rovnatelné s napétim pfechodu béze — e-
mitor vypinaciho tranzistoru 5 a spinaciho
tranzistoru 7. Tim se doba vybuzeni vypina-
ciho tranzistoru 5 p¥ibliZn& dvakréat prodlu-
Zuje oproti dob€ Fizeni spinaciho tranzisto-
ru 7. Vzhledem k tomu, Ze b&hem této do-
by jedt& trvd generovani ploché d&asti im-

‘pulsu hradlovaciho proudu, neni tato okol-
‘nost pro zapojeni nepfizniva.

Zapojeni, tvofici pfedmét vynédlezu, se u-
Ziva hlavné ve ferritovych pamétech ¢&islico-
vych pocitact. MiiZe ho byt uZivano ve viech
elektronickych: systémech, v nichZ je nutné

vybuzeni tranzistoru ze stavu nasyceni.

Zapojeni umoZiiuje libovolné zapojeni spl-

nactho tranzistoru' 7 do obvodu, s emitorem,
‘zapojenym na zaporné napéti, nebo s kolek-

torem, spojenym s napétim kladnym. Spi-
naci tranzistor 7 nemd Zadnou elektrodu,
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polarisovanou na trovni nulového napéti,
coZ predstavuje podstatnou vyhodu oproti
znamym Fe¥enim. Uzavieni spinaciho tran-
zistoru 7 je provad&no prostfednictvim ma-
lych odpori p¥i nizkém napéti, coZ umoZiuje

pouZiti tranzistoru s velkym rozptylem koe-
ficientt hoip, a konecné je na zdkladg toha-
to feSeni umoZn&na nahrada specidlnich spo-
jenych mikroobvod@i mikroobvody standard-
niho typu TTL.

PREDMET VYNALEZU

Transformétorové zapojeni pro fizeni tran-
zistoru, pfisobiciho vzriist hradlovaciho
proudu ve ferritovych pamétech, u néhoz je
zatatek primdrniho vinuti transformatoru
pfes odpor spojen se zdrojem napéjeciho
napéti a konec tohoto vinuti je spojen s vy-
stupem budictho obvodu, pri¢emZ spinaci
tranzistor je zapojen v obvodu sekundarni-
ho vinuti transtorméatoru, vyznacené tim, Ze
zaGatek prvniho sekundédrniho vinuti (11)
transforméatoru (2) je pPes diodu (4) zapo-
jenou s nim v sérii, spojeno s bazi spinaciho

tranzistoru (7), pFfi¢emZ mezi bazi a emitor
spinaciho tranzistoru (7} je zapojen vypina-
ci tranzistor (5), jehoZ kolektor je spojen
s bézi spinactho tranzistoru (7} a jehoZ e-
mitor je spojen s emitorem spinaciho tran-
zistoru (7), pFiCemZ béaze vypinaciho tran-
zistoru (5) je spojena s koncem druhého
sekunddrniho vinuti (12) transformatoru (2)
a emitor vypinaciho tranzistoru (5) je spo-
jen se zaCatkem druhého sekundarniho vi-
nuti (12) a koncem prvniho sekundarniho
vinutf (11). ’

1 list vykresit

Severografia,

. p.,

z&vod 7, Most
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